Задание №2.

Составить две схемы выпрямителя. Мощность потребителя PH(BT) при напряжении UH(B). Параметры диодов приведены в таблице3. Выбор схемы и диодов пояснить. Данные для своего варианта приведены в таблице 2.

	Номер варианта
	Схема выпрямителя
	Тип диода
	PH(BT)
	UH(B)

	7.
	Трехфазная
	Д303
	300
	100

	
	Мостовая
	Д221

Д214Б

Д244
	100
	40


Технические данные полупроводниковых диодов.

Таблица 3.

	Тип диода
	Iдоп., А
	Uобр., В
	Тип диода
	Iдоп., А
	Uобр., В

	Д7Г

Д205

Д207

Д209

Д210

Д211

Д214

Д214А

Д214Б

Д215

Д215А

Д215Б

Д217

Д218

Д221

Д222

Д224

Д224А

Д224Б

Д226

Д226А
	0,3

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

5

10

2

5

10

2

0,1

0,1

0,4

0,4

5

10

2

0,3

0,3
	200

400

200

400

500

600

100

100

100

200

200

200

800

1000

400

600

50

50

50

400

300
	Д231

Д231Б

Д232

Д232Б

Д233

Д233Б

Д234Б

Д242

Д242А

Д242Б

Д243

Д243А

Д243Б

Д244

Д244А

Д244Б

Д302

Д303

Д304

Д305

КД202А

КД202Н
	10

5

10

5

10

5

5

5

10

2

5

10

2

5

10

2

1

3

3

6

3

1
	300

300

400

400

500

500

600

100

100

100

200

200

200

50

50

50

200

150

100

50

50

500


Задание 3.

Вариант 7. Составить схему усилителя низкой частоты на транзисторе, включенном по схеме с общим эммитером, из указанных элементов. Объяснить принцип усиления напряжения в данной схеме. Объяснить назначение элементов схемы.
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Задание 4.

Вариант 7. По входным и выходным характеристикам транзистора (рис.2), включенного по схеме с общим эмиттером, определить ток коллектора Iк , коэффициент усиления h21 Э, сопртивление нагрузки Rк и мощность на коллекторе Рк , если напряжение на базе Uбэ=0.25В, напряжение на коллекторе Uкэ=10В, напряжение источника питания Ек=20 В.



Рис. 2.

Задание №2.

Предлагаемые схемы выпрямителей: однополупериодная, двухполупериодная, мостовая и трехфазная – классические схемы, применяемые в электронике. Задача стоит в правильном выборе диодов или в правильном составлении схемы с использованием предлагаемого диода. В последнем случае предлагаемый диод не один, а несколько, и включать их нужно или параллельно, или последовательно, или смешанно. Весь этот выбор учитывает следующие положения:

– основные параметры диодов (таблица 3), допустимый ток Iдоп., на который рассчитан диод, и обратное напряжение Uобр., которое выдерживает диод без пробоя в непроводящий период. Эти параметры и диктуют выбор диода и выбор схемы, т. к. ток через диод не должен превышать Iдоп., а напряжение, действующее на диод в непроводящий период не должен превышать Uобр.
– заданные на нагрузке мощность Pн и напряжение Uн определяют ток в нагрузке Iн=Pн/Uн
– анализ классических схем выпрямителей показывает следующие соотношения между Iн и Iдоп.; Uн и Uобр.
однополупериодная схема – Iдоп. 
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 Iн; Uобр. 
[image: image2.wmf]³

 πUн = 3.14 Uн
двухполупериодная схема – Iдоп. 
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 0.5Iн; Uобр. 
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 πUн = 3.14 Uн
мостовая схема – Iдоп. 
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 0.5Iн; Uобр. 
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Uн = 1.57 Uн
трехфазная схема – Iдоп. 
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Iн; Uобр. 
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 2.1Uн
Задание №3.

Чтобы правильно составить схему устройства, объяснить назначение каждого элемента и ответить на вопрос нужно найти в литературе раздел, к которому относится схема, изучить принцип работы данного устройства. Схемы вычерчивать аккуратно в соответствии с действующими ГОСтами на условные обозначения электрических схем.

Задание №4.

Необходимые для выполнения задания соотношения следующие.

Для схемы транзистора с ОЭ коэффициент усиления по току h21Э
h21Э=∆Ik/∆Iб  при UКЭ=const.

h21Э определяется по выходной характеристике транзистора при известном UКЭ.

Расчет других параметров и величин основан на одновременном использовании формул: Pk= UКЭ IК; EК= UКЭ+ IКRК, входной и выходной характеристик транзистора. Причем формула EК= UКЭ+ IКRК должна быть реализована (построена линия нагрузки) на входной характеристике. Способы построения линий нагрузки различные в зависимости от вариантов, т. к. различные исходные параметры.
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